
片M CP 或两片M CP“人”形级联、三片M CP

“Z”形级联,其增益在 105- 107,可用于极弱

光、单光子探测。这种像增强器在天文、物理、

化学、生物、深海勘测和量子电子学等领域具

有重要的实用价值。

该种管型制备技术已成熟,并可小批量

生产。
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Abstrsact: T he paper describes the p roperty, p rincip le and realigat ion of ns t im e responsed p rox im ity fo2
cus im age in tenfifier.
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激光制造透明导电膜

　　东京三菱研究所 (M R IT )的研究人员开

发了制造透明导电膜的一种新的激光处理技

术。这种工艺可用于不耐热或易氧化的基片,

可用来制造透过 90%可见光的晶体——氧

化物导电膜。透明导电膜通常用作光传输电

极。用氧化物制造的电极在可见光波长上特

别透明,而且薄膜非常坚固。有一种这样的材

料就是氧化铟 ( In2O 3)外加氧化锡 ( ITO ) ,这

种材料广泛用于液晶和等离子体显示器可见

光元件的电极。

直到现在,这种薄膜可以通过原材料上

的发光离子或电子光束形成,即使它汽化,并

将气体沉积到穿过该材料放置的衬底上。但

是,由于该材料是由不同熔点和气压的元素

构成的,使用这种方法形成的薄膜易于发生

结构变化。尤其是,薄膜由于薄膜易于发生结

构变化。尤其是,薄膜由于氧化时的高气压,

氧会以气体形式逸出而致使氧气不足,从而

使透明性受到损失,不能达到理想状态。

为了防止这种损失,通常通过管道将氧

气送入反应室, 同时将薄膜基片加热至

300℃以上。但是,在这些条件下,基片不能由

易氧化或不耐热的材料制成。
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